4. Parametri kola sa slike 4 suR =10kQ, R,=5kQ, R, =300Q, Vg, =07V, £ =,£=100,
B, — = zazener diodu vazida M, =74V prii, =0,i r, =3Q. Smatrati da tranzistdr, , kada vodi,
vodi u direktnom aktivnom rezimu.

a) [12] Odrediti karakteristiku prenosqb(vu,ip). Na istom grafiku skicirati oddenu karakteristiku za

v, 0{12Vv,18V,24 v},
b) [3] Odrediti graninu vrednost napona, tako da u kolu joS uvek moZe da se ostvari regalac
c) [5] Odrediti zavisnost maksimalne disipacijenzistoraT, od naponay, , B

1rnax(vU ) Dimenzionisati po
snazi tranzistof,, ako v, O [16 V, 20 V].
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v, =1197+0.0154, —0.044,
Gornja zavisnost vazi ako je ulkdena zener dioda, to jest kada je ispunjen uslov
i, =20
A _(VP +VBE) _ iP >0
R, 1+

U grantnom sl&aju je napon na izlazu




VPminnom = (1+%j(vz +VBE) =1215V

VU — (VP min nom +VBE) - IPma><nom =0

R; 1+8
Vu _[(1"' |:\)2J(VZ +VBE)+VBEJ
iPmaxnom = (1+ﬁ) Ri R3

Nakon Sto se zener dioda ugasi, ekvivalentna Seghedia kao na sledej slici
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W 2 (1+%J(VZ +V,.)+V,. =1285V
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Pl %VU (Vy —Vae) = 034y,” - 024y,
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